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Комплексный метод автоматизированного исследования физических свойств полупроводниковых диодов
Перспективы применения тонкопленочных диодов в измерительной технике
Тонкопленочные конденсато -ры и возможности их использования в измерительной технике
Тонкопленочные диоды на основе пленок сульфида кадмия
Тонкопленочный прибор

Способ изготовления тонкопленочных элементов с двумя устойчивыми состояниями
О механизме прохождения тока в тонкопленочной системе металл - диэлектрик-металл
О нестабильности величины тока в тонкопленочной системе М-Д- М
Способ получения обогащенных слоев полупроводников
Особенности прохождения тока в тонкопленочной системе МДМ
О прохождении тока в тонкопленочной системе М‑Д-М
О нарушении электрической прочности диэлектрических пленок
Об асимметрии прохождения тока в тонкопленочной системе МДМ
Исследование влияния микрорельефа поверхности электродов на процессы прохождения тока и явления пробоя в тонкопленочной системе металл- диэлектрик - метал
Способ измерения примесей в тонких пленках

Способ измерения коэффициентов диффузии примесей в тонкие пленки

Автоматизация исследования физических свойств пленочных диодов
Влияние поля сил электрического изображения на распределение ионов примеси в тонких диэлектрических пленках

Влияние диффузионных  процессов на изменение остаточного сопротивления тонких металлических пленок
Нарушение электрической прочности тонких диэлектрических пленок при наличии резко неоднородного поля у поверхности электродов
Электрометрический метод определения коэффициента диффузии примесей в тонких металлических пленках 
Влияние особенностей микрорельефа поверхности электродов на характер нарушения электрической прочности диэлектрических пленок
О механизме переключения в тонкопленочной системе металл-диэлектрик- металл
Анодное оксидирование как метод изготовления прецизионных пленочных элементов электрических цепей
О реализации диодных дешифраторов ЦИП в пленочном виде
Диффузионные процессы в тонких пленках
Тепловой пробой диэлектрических пленок
Электроoптический логический элемент

Электрооптический логический элемент

Электрооптический логический элемент
Элемент вычислительной среды
Оптоэлектронный двумерный регистр сдвига

Аномальный характер прохождения тока по тонким металлическим нитям, заключенным в диэлектрических пленках
Импульсный пробой диэлектрических пленок
Особенности построения процессора изображения
Оптические логические элементы
Пороговый оптический логический  Элемент
Нестационарные токи в тонких диэлектрических слоях
Reversibility Non-Linearity response in thin dielectric layers
Особенности физической реализации оптической оперативной памяти
Переходные процессы в диэлектрических слоях
Фотоэлектрооптические логические элементы
Исследование центров прилипания в пленках силиката висмута
Реверсивная нелинейность в диэлектрических слоях
Особенности построения оптических цифровых вычислительных машин
Переходные токи в диэлектрике содержащем центры захвата электронов
Эффект резкого возрастания импульсного тока в диэлектрических слоях при воздействии сильных электрических полей
Инжектирующий контакт к широкозонным диэлектрикам
Some peculiarities strontium barium niobate films and their electrophysical properties
Электрические и фотоэлектрические свойства пленок германата висмута
Переходной инжекционный ток в диэлектрике с неоднородно распределенными по объему центрами захвата электронов
Резкое возрастание импульсного тока в диэлектрике, содержащем центры прилипания, неоднородно распределенные по толщине слоя
Фотоэлектрические свойства пленок силиката висмута
Особенности поляризации сегнетоэлектрических пленок ниобата стронция бария
Переходной ток монополярной инжекции в диэлектриках при наличии сильного захвата
Оптическое сканирующее  устройство

Электрофизические свойства МДП- структур InSb- Al2O3, полученных методом анодного окисления алюминия
Characteristic features of dielectric nonlinearing of strintium niobate films
Transient single injection current in dielectrics at fast trapping
Electrooptics of thin ferroelectric films
Логический элемент ИЛИ – НЕ”

Особенности определения подвижности носителей заряда в диэлектриках путем исследования переходного тока
Электрофизические и электрооптические свойства пленок ниобата бария – стронция
Transient Single- Injection in Dielectrics at Fast Trapping
Импульсный фотоотклик при монополярной инжекции в диэлектрик
Фотопроводимость сесквисульфидов редкоземельных металлов, 
Экспериментальные исследования процесса коротковременного накопления заряда в диэлектрических слоях
Детонационный механизм пробоя диэлектрика

Импульсная электрооптическая модуляция света в тонких сегнетоэлектрических пленках 

Оптически наведенная поверхностная проводимость в монокристаллах Bi12SiO20 и Bi12GeO20
Pulse technique for flat-band voltage measurement in MIS structures
Теория переходного тока в диэлектриках при ограниченном уровне монополярной инжекции
Изотермическая релаксация неравновесного заряда в диэлектрике
Ferroelectric properties of thin strontium barium niobate films
Theory of Transient Currents in Dielectrics at Limited Level of Single Injection. II The Case of Weak Injection
Theory of Transient Currents in Dielectrics at Limited Level of Single Injection. I The Case of Strong Injection
Ferroelectric properties of thin strontium barium niobate films
Transient currents in dielectric at non-linear law of single injection
Local transient currents in dielectric films of metal/insulator/ semiconductor structures
Логические и функциональные элементы цифровых оптических устройств
Experimental determination of the mechanism single-injection current flow in dielectrics
Тонкопленочные приемники излучения на основе сегнетоэлектриков
Пироэлектричество в тонких сегнетоэлектрических пленках
Фотокатод с отрицательным электронным сродством для инфракрасной области спектра
Эффект памяти в тонкопленочной структуре металл- Ва0.5Sr0.5Nb2О6 – SiО2-Si
Aнизотрония ЭПР -поглощения монокристаллов сверхпроводников  R-Ba-Cu-O (область малых магнитных полей)

Aнизотрония ЭПР- поглощения монокристаллов сверхпроводников  R-Ba-Cu-O (область малых магнитных полей)
Парамагнитный резонанс в высокотемпературных сверхпроводниках (область малых магнитных полей)
ЭПР на свободных носителях заряда в оксидных сверхпроводниках R-Ba-Cu-O
Парамагнитный резонанс в высокотемпературных сверхпроводниках (область малых магнитных полей
Анизотропия ЭПР- поглощения монокристаллов сверхпроводниклв R-Ba-Cu-O (область малых магнитных полей)
ЭПР на свободных носителях заряда в оксидных сверхпроводниках R-Ba-Cu-O
Влияние поляризации сегнетоэлектрика на процесс накопления заряда в тонкопленочной структуре металл- сегнетоэлектрик –диэлектрик- полупроводник (МСДП)
Релаксационные колебания величины переходного инжекционного тока в диэлектрике с неоднородным пространственным распределением ловушек
Элемент памяти
Переходной ток в полупроводнике с барьерным контактом
Тонкопленочные пироэлектрические приемники излучения
Микроэлектронные оптические цифровые устройства
Large- scale use of ferroelectrics in microelectronics is reality
Optical digital integrated computing devices
Оптические квантователи и цифровые вычислительные устройства на их основе
Integral optical digital computers
Сегнетоэлектрические пленки – компоненты элементов микроэлектроники
Датчик химического состава газов и влажности и способ его изготовления
Electronic devices based on niobate barium-strontium thin film.
Injection amplification effect in the metal- ferroelectric - insulator- semiconductors thin- film structure
Перспективы развития нового поколения ЗУ на основе тонких сегнетоэлектрических пленок
Switching of the polarization in thin ferroelectric films
Specific features of the switching process in ferroelectric films
Information writing mechanisms in thin-film MFIS- structures
Electrooptical memory medium on the base of ferroelectric thin films
Роль объемного заряда в развитии электротеплового пробоя диэлектрика
Влияние диффузии носителей заряда на переходной ток монополярной инжекции в диэлектрике с ловушками
Information writing mechanisms in thin-films MFIS-structures
Механические напряжения в структурах сегнетоэлектр. пленка монокристаллическая подложка Si
Исследование вклада диффузии в переходной ток монополярной инжекции в диэлектрике с ловушками
Ferroelectric films: peculiarities their application in construction of new generation of memory devices
Микроэлектронные тепловизионные системы на основе тонких сегнетоэлектрических пленок
Планарные пленочные электростатические и пьезоэлектрические двигатели
Short -time switching of polarization in thin ferroelectric film
Influence of Carrier Diffusion on Transient One-Carrier Injection Current in an Insulator with Traps
Motore elettrosstatico lineare
Motore elettrosstatico lineare a passo
Electrostatic linear motor
Step linear electrostatic motor
Тонкие сегнетоэлектрические пленки - компоненты элементов динамической памяти
Reversible Storage Medium Based on Thin Electrooptical Films
Three-dimensional electro-optic matrices for the parallel processing of information
Three-Dimensional Integrated Circuits With Optical Interconnections
Attuatore elettrostatico lineare a passo
Attuatore elettrstatico a vibrazione
Attuatore elettrostatico
Attuatore elettrostatico
Reversible storage medium based on thin electro-optic films
Polarization Switching Kinetics in Thin Film M-F-M Structures
Elements of DRAM's on the Base of SBN Films
Electrostatic Microactutors on the Basis of Ferroeletric Films
Electromechanical energy converters of micromechanic devices on the basis of ferroelectric films
Трехмерные электрооптические матрицы для параллельной обработки информации
Реверсивная запоминающая среда на основе тонких электрооптических пленок
A reversible recording medium based on thin electrooptic films
Three-dimensional electrooptical arrays for parallel data processing
Electrostatic linear motor and control method there for

Electrostatic linear motor
Step linear electrostatic motor
Высокоэффективные электростатические микродвигатели на основе тонких сегнетоэлектрическ. пленок
Planar electrostatic micromotors on the basis of the ferroelectric films
Electrostatic linear motor
Компьютерное проектирование двухслойной вычислительной матрицы с оптическими межсоединениями
High-effective electromechanical energy conversion on the basis of thin ferroelectric films
High-effective electromechanical energy conversion on the basis of thin ferroelectric films
Нестационарные процессы в пленках линейных диэлектриков и сегнетоэлектриков
Шаговые емкостные высокоэнергоемкие микродвигатели
Optical computing within cellular structures
High-energy electrostatic micromotors to high-performance micropumps for micro cooler
Микроэлектронный емкостной электростатический генератор энергии
Микроэлектронные высокоэнергоемкие генераторы энергии

Electrostatic micromotor for the microoptic devices

High-energy capacitive step micromotors

Быстродействующие
микроэлектромеханич.

активаторы для систем микро и наносистемной техники

Линейный энергоемкий микродвигатель

Трехмерные интегральные схемы с оптическими межсоединениями

High-energy capacitive electrostatic micromotors
Linear electrostatic micromotors for nano- and micro-positioning

Электростатический двигатель для быстродействующих микромеханических устройств

Electrostatic micromotor based on ferroelectric ceramic 

Управление поглощением микроволнового излучения в тонкопленочной структуре сверхпроводник – сегнетоэлектрик

Linear Electrostatic Micromotor on the Basis of Ferroelectric Ceramics

Ferroelectric barium-strontium niobate films and multi-layer structures

Перестраиваемые многослойные конвейерные структуры, ориентированные на оптико-электронную реализацию

Microelectromechanical engine for high-speed optical devices

High-speed bistable MEMS commutators
Электростатический двигатель для быстродействующих микромеханических устройств
Ferroelectric-based electrostatic micromotors 
with nanometer gaps
Быстродействующие электростатические микроклапаны
High-speed electrostatic microswitchboards on the basis of ferroelectric films
High energy output MEMS based on thin layers of ferroelectric materials  

Высокоэнергоемкие микроэлектромеха -

нические коммутаторы
МЭМ электростатический генератор энергии
Микроэлектромехани –

ческие высокоэнергоемкие преобразователи энергии на нанометровых зазорах
Микроэлектромеханичес- кие электростатические высокопроизводительные инжекторы микроструй жидкости,
High energy microelecromechanical oscillator based on the electrostatic microactuator
Electromechanical energy conversion in the nanometer gaps
The effect of contact junctions on thermally stimulated depolarization current in thin semiconductor films
Микровибрации конструкций капитальных строений как источник возобновляемой энергии для МЭМС – генераторов
Состояние и перспективы микро - и наноэлектромеханики
Specific Features of Operation of Electrostatic

Microgenerators of Energy
Микроэлектромеханические устройства на нанометровых зазорах
Обратимый электростатический «клей»

Наноэлектромеханические системы

Обратимый быстродействующий электростатический «клей»
Микроэлектромеханические инжекторы топлива для дизельных двигателей
Низковольтный элемент программируемой полем динамической дифракционной решетки
Electrostatic microgenerators of energy with a high specific power
Микро - и наноэлектромеханика. Состояние и перспективы
MEMS Based on Thin Ferroelectric Layers
Двухконденсаторный электростатический генератор электрической энергии
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